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Abstract:Wc repott X―ay absorptiOn ncar cdgc strllcturc(乃り嘔s)fOr 3d transiti04 metЛS such as Ti,CL Mn,Fc,Co,Ni
and Cu.Thc)色笙NES spccttulll has a prc―pcak which covcsPOndS tO thc ls-4p ttansitiOn.Ihc morc thc ncarcst―neighbor ato■?c
distance incrcascs,thc morc hc prc―pcak Brows.




































































































































鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告 第 28巻
|






























































































































































































































LI吸収端 :2s電子 → 6p軌道
LⅡ吸収端 :2p電子 → 5d軌道
LⅢ吸収端 :2p電子 → 5d軌道
Gdの電子配置 (表2)と式(2)の選択則を考慮
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とLⅢが LⅡの約 2倍になっていることがわかる
(図5)。 これは,励起 された電子数の割合 と一
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